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Resumo 

Latches são elementos sequenciais largamente utilizados em grande parte dos circuitos integrados. São componentes básicos de registradores, capazes de registrar internamente o valor de um bit conforme a combinação do estado anterior e seus sinais de entrada. Sua aplicação é dada em microprocessadores, componentes de memória, contadores, entre outros, e é de grande importância para a eletrônica digital. O objetivo principal desse trabalho é obter informações detalhadas do comportamento dos circuitos do tipo latch. Para isso diferentes arquiteturas deste tipo de circuito serão descritas e analisadas. O trabalho consiste em realizar a análise de desempenho, consumo de energia e área, explorando o dimensionamento dos transistores, de forma a atender as restrições de diferentes tipos de projeto, mantendo o compromisso entre essas características essenciais. Para a obtenção dos valores de desempenho e consumo de energia será utilizado um simulador elétrico onde o usuário entra com a descrição do circuito, as condições de contorno e a forma como os parâmetros serão calculados. Esses itens são descritos num arquivo texto que o simulador interpretará e reproduzirá resultados do comportamento do circuito, conforme solicitado pelo usuário. Sendo latch um componente essencial ao projeto de circuitos integrados, os dados de desempenho e consumo de energia são parâmetros fundamentais para a correta escolha dentre as diferentes propostas de arquiteturas deste componente encontradas na bibliografia.
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